Modifikovanou Bridgmanovou metodou byly pfipraveny monokrystaly Bi2Se3 s pfimési atomd
manganu (obsah manganu cMn= 0-3,0.1019 atom{/cm3). VVzorky téchto krystal(i byly charakterizovany
rentgenodifrakéni analyzou (XRD), méfenim reflektivity v oblasti rezonancni frekvence plazmatu,
stanovenim teplotnich a polnich zavislosti Hallovy konstanty a elektrické vodivosti, méfenim teplotni a
polni zavislosti magnetického momentu a méfenim teplotnich zavislosti mérnych tepel. Zmény
studovanych veli¢in ukézaly, Ze primés atom( manganu v krystalové struktufe vyvolava zvyseni
koncentrace volnych elektronl a také dochazi ke zvySeni pohyblivosti volnych elektrond. Z
magnetickych méfeni vyplyva valence manganu Mn2+. Tyto efekty jsou vysvétleny predstavami o
bodovych poruchach v krystalové struktufe studovanych krystal(l. Je predpokladano, Ze pfimés Mn
Vytvari substituéni poruchy typu Mn” Bi a zaroveri sniZuje koncentraci antistrukturnich defekt(i Bi “Se .



